Schrittmotor-Leistungsendstufen

IMT-903 Mikroschritt-Treiber
(Allegro A3979SLP - T)

Der IMT-903 bietet mit < 0.7 cm? die hochste Funktions- und
Leistungsdichte bei kleinster Verlustleistung.

@ nur 1 IC fur Leistung und Logik bis 2,5A und 35V ermdglicht maxmale Platz-
und Kosteneinsparung bei nur geringen externen Schaltungsaufwand

@ Mikroschritt bis 1/16 ermdglicht ruhiges und gleichférmiges Laufverhalten und

reduziert zudem die Systemresonanzen SMC11 fertige Treiber-
Platine mit
zusatzlichen
Features:

siehe SMC11

@ Automatische Decay- Umschaltung (slow, mixed und fast) reduziert erheblich
die Verlustleistung als auch die Motorgerausche und erhoht gleichzeitig die
Schrittgenauigkeit

@ Hohe Betriebssicherheit durch integrierten Uberstromschutz, Unter-span-
nungserkennung und Crossover-current Protection Kompl. Info im Internet: www.nanotec.de
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Elektrische Kennwerte Blockdiagramm

ELECTRICAL GHARACTERISTICS at Ty = 25°C, Vag = 35 V, Vop = 3.0 10 5.5 V (unless otherwise noted) Tnput Mode
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